BD109

Typ tranzystora: tranzystor krzemowy
Firma: SIEMENS
Wykonanie: tranzystor krzemowy epitaksjal-

no-planarny n-p-n w obudowie metalowej,
kolektor polaczony elektrycznie z obudowa,

cigzar 8,3 G

faczniki duzej mocy

Ziqezka dla temp oo 200 °C

tury do 200°C

Zastosowanie: stopnie koncowe m.cz. i prze- T

Typy podobne: KD601 (Tes), BD254

Rys. 1-358. Zlaczka izolacyjna dla tempera- T
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Flytka - mikowa
sucha : Rp =25 C/W
nattuszczona : Rep =1 /W

D tease = 25°C

Rys. 1-359. Plytka mikowa
WartoSci charakterystyczne®
| min typ max
Icpo 4t 10 100 nA | przy Ucgo =40 V
Icpo 20 200 pA | przy Ucgo =40 V, .45 = 150°C
UsRr)ceo 40 A% przy Icgo = 100 mA, #;,,, = 200 ps, V = 1%
Utsriceo 60 V| przy Icpo = 100 pA
Urieso 5 V | przy Iggo = 10 pA
Ucg sar 0,35 0,75 A% przy I =2 A, hy15 =10
Upgsar 1,0 1,35 \Y przy Ic =2 A, hy;p =10
fr 30 MHz | przy Ic = 200 mA, Ucg =10V
Ccaro 35 70 pF | przy Ucgo =10V
ton 0,3 us | przy Ic = 1 A, Ip; R Ig, & 50 mA
toFF 1,5 us | przy Ic ® 1 A, Ig; Ig, 50 mA
hy1£(6) 70 przy I = 0,1 A, U =1V
40 63 100 przy Ic=1A, Ugg=1V
40 przy Ic =2 A, Uegg=5V
hy1£(10) 110 przy I =0,1 A, Usg =1V
63 100 160 przy I =1 A, Ugg=1V
70 przy Ic =2 A, Ucg =5V
hy g (16) 180 przy Ic =0,1 A, Ugg =1V
100 160 250 przy I =1 A, Ugg=1V
120 przy I =2 A, Ucg =5V
Ugg 0,68 0,95 A% przy Ic = 0,1 A, Ucg =1V
0,85 1,2 \ przy Ic=1A, Ug=1V
0,95 1,3 A% przy Ic =2 A, Ucg =5V




BD109

Wartosci graniczne

UCEO max
UCBO max
UEBO max
I B max
IC max

2 tease = 45°C
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Rys. 1-360. Uklad pomiarowy czaséw prze-
taczania
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dowego od pradu kolektora

Rys. 1-364. Zalezno$¢é wspoiczynnika wzmoc-
nienia pra

I3

Rys. 1-363. Zalezno$¢ wspdlczynnika wzmoc-
dowego od pradu kolektora

nienia pra
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Rys. 1-365. Zalezno$¢ wspoiczynnika wzmoc-
nienia pradowego od pradu kolektora
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Rys. 1-367. Charakterystyki wyjsciowe
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Rys. 1-366. Charakterystyki sterowania na-

pieciowego

20 T =
z|\BOIOY  4om |
i //‘ __— 35mA
8 4
L 50mA
/ -
] —| —— 25mA
/ / / P
4 y 20mA
12 / ,/ 15mA
/ I -,
10
/ 0mA
48 - —
a6
Lp=5mA
o4 e
Lp=1(t)
g2 —— lg=parametr
Uktad OF
) \ ,
0 7 2 U lV]

Rys. 1-368. Charakterystyki wyjsciowe
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Rys. 1-369. Zalezno$¢ pradu kolektora od Rys. 1-370. Zalezno$¢ pradu kolektora od
napiecia nasycenia kolektora napigcia nasycenia bazy
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Rys. 1-371. Zalezno$¢ pradu zerowego ko-
lektora od temperatury obudowy



